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Leistungshalbleiter Bvan
212
) MaBe in mm
Schnelle, hochsperrende Gleichrichter BY231 st atoni Ty = 125A
bis 1500 V Typische DurchlaBspannung ~ Uy = 1,4V
i Sperrverzogerungsladung Q, = 160 nC
Der schnelle, hochsperrende  Kurzdaten BY 231 : :
Siliziumgleichrichter BY231  Typ Periodische coe
im DO-26-Kunststoffgehéuse Spitzensperr- 5 lenrzdt b
(nach JEDEC) wird bevorztigt e wumm Musterziickzahlen
in Fernsehgeraten (Zeilen- , o Bﬂstm C87047-A1069-A3 | sind kurzfristig er-
endstufe) eingesetzt. Die BY 231/800 | 800 - CB7047-A1069-A4 | hiltich. Produk-
Gurtungermoglichtdasauto- ~ BY 231/1000° | 1000 BY 251/1400 | C67047-A1069-A5 | tionsmengen ab
matische Bestiicken von ~ BY231/1200 | 1200 1 €87047-A1089-A8 | August7e.
Leiterplatten. TEEE31/1400 - 1400 : 2N VE
- BY231/1500 | 1500
Silizium-Schottky-Gleichrichter bis 50 A im Metallschraubgehiuse
Das bisherige Siemens-Lie- Kurzdaten der Schottky- Glelchrlchter BYS 15, 30, 50
fer;?rog'ramm b":"i schnellen Typ i' Spitzen- Dauer StoBstrom . DurchlaB- Maximale  Warme-
Gleichrichternbis 25 Awurde | sperrspan- | grenzstrom | (t=10ms) | spannung Sperr- wider-
um leistungsstarke Schottky- | nung - (T; = +25°C) | schicht- stand
Gleichrichter im Metall- ' temperatur
schraubgehause fur 15 A
(BYS 15), 30 A (BYS30) und Ugerm Teav Tesm Ue | Z-jmax E Ry
50 A (BYS50) erweitert. | A A v | *C | KW
Wegen der kleinen Durch- BYS 15 | a0 15 250 055 , 125 l 2,1
lalsspannung, dem hohen 515 oy “u 30 500 v,55 125 1.0
Wirkungsgrad sowie der kur- BYS50 L 40 50 800 0.55 125 0.6
zen Sperrverzogerungszeit
bieten sich diese Typen be- Typ Bestell-Nr. Lieferzeit
sonders fiir getaktete Nie- z.B. in Stromversorgungen "
dervoltstromversorgungen  von Mikrocomputer- und BYS15 2?7047'21318' I\!lu:t:r::;:r(.:kz_al;.len
(DC/DC-Wandler) an. DV-Anlagen sowie in kleine- BYS 30 C67047-21319 :'" P" p l'(:?'g iefer-
Anwendungen ergeben sich  ren Galvanikanlagen. A1 ) ) g:: a!';o uktionsmen-
BYS 50 C67047-21320- | August 1979. ¥R
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BY 245
BY 246

Gleichrichterdioden im Sinterglasgehause

Rectifier Diodes in Sinter Glass Cases

Glaspassivierte Chips und herme-
tisch dichte Sinterglasgehause sor-
gen flr eine sehr gute Langzeit-
stabilitat der elektrischen Eigen-
schaften. Der typische Sperrstrom
bei T,mp, = 100 °C und 1200 V
Sperrspannung liegt bei nur 2 1A.
Bei Nennstrom betragt die typische
DurchiaBspannung 0,9 V

(T; = 25 °C). Die Kathode ist

durch einenFarbring (Farbe je nach
Typ bzw. Sperrspannung) gekenn-

Kurzdaten/Brief characteristics

zeichnet. Robuste, preisglinstige
Gleichrichterdiode fur allgemeine
Anwendungen bei hoheren Span-
nungen. Elektrisch aquivalenter Er-
satz fir die Typen SSi B36 und

BY 259.

Glass-passivated chips and hermet-
ically sealed sinter glass cases
provide a very good long-term
stability of the electrical character-
istics. The typical reverse current

isonly 2uA at T,y = 100 °C and
1200 V reverse voltage. The typical
forward voltage at rated current is
0.9V (T; = 25°C). The cathode

is marked by a color ring which

is dependent on the type or reverse
voltage rating respectively. These
types are rugged. low-cost rectifier
diodes for general applications at
high voltages. They are an electrical
replacement for types SSi B36 and
BY 259.

Typ/Type Periodische Spitzen- | Dauergrenzstrom/ Dauergrenzstrom/ StoBstrom (Sinus-
sperrspannung/ Max. mean forward Max. mean forward halbwelle, 50 Hz)/
Max. repetitive peak current current Max. surge forward
reverse voltage Tamp = 25°C Tamp = 100°C current (half sine
VRRM IFAV . ]FAV wave, 50 HZ)

IFSM

\ A A A

BY 245/08 800 1,3 0,6 40

BY 245/12 1200 1,3 0,6 40

BY 246/06 600 2,5 1,25 80

BY 246/10 1000 2,5 1,25 80

BY 246/12 1200 2,0 1,0 60

Betriebstemperaturbereich /Operating temperature range: —40 bis/to 175 °C

BY 245

Temperatur-MeBstelle

—= 2 C

la—28 min.—e{

MaBe in mm

e
o
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Dimensions in mm

BY 246

Temperatur-MeRstelle

EZB minA—J 55"



BY 360
Schnelle Silizium-Gleichrichterdiode
Fast Recovery Silicon Rectifier Diode

Sperrspannung 600 V
Dauergrenzstrom 1,0A
Sperrverzogerungszeit 0,4 us max

MaBe/Dimensions in mm

Diese preisgunstige Diode im um-
preBten Kunststoffgehduse mit
axialen AnschluBdrahten ist far

Temperatur-Mefstelle

Schaltaufgaben unterer Leistung,
vorwiegend fur Fernsehschaltun-
gen gut geeignet.

600 V reverse voltage
1.0 A max. mean forward current
0.4 usmax. reverse recovery time

Kathodenring angezeigt.

This low-cost diode in encapsulated
plastic case with axial leads is
especially suitable for low-power
switching tasks which mainly occur

— []

lt— 28 min. —s-te-75

Die Polaritat wird durch einen

o A
RN el
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28min.—=

The polarity is indicated by a
cathode ring.

in TV circuits.
Typ/Type Bestellnummer Varm Trav Trsm te Tsig
Ordering code
BY 360/06 | C67047-Z1335-A1 | 600V | 1,0A | 45A | 04usmax | —30°C bis/to +125°C



Neue Schottky-Gleichrichterdioden
im Kunststoffgehause -
Doppeldioden bis 25 A

Wir erweitern unser bestehendes Lieferprogramm bei
Schottky-Gleichrichterdioden mit drei Typen unterschiedli-
cher Bauform und Leistung.

BYS 21 ist eine kunststoffumpreRte 1-A-Diode mit axialen
Anschliissen in beachtlich kieinem Geh&use. Mit ihr wird der
untere Leistungsbereich abgedeckt. Auch Parallelschaltun-
gen sind mit dieser Diode maglich.

BYS 24 ist eine 8-A-Schottky-Doppeldiode im bekannten TO-
220-Gehduse. Damit ist dieser Typ besonders geeignet zur
Montage auf Leiterplatten. Die Doppeldiode BYS 24 in M2K-
Schaltung {Mittelpunktschaltung) findet vorwiegend im
_ekundarteil von Schaltnetzteilen Anwendung, die bei Aus-
gangsspannungen von 5 bis 10 V arbeiten (fiir héhere Span-
nungen bis 200 V kénnen unsere Epitaxial-Planardioden
gleicher Bauform — auch FRED genannt — eingesetzt werden).

BYS 28 ist eine 25-A-Schottky-Doppeldiode in M2K-Schal-
tung, die mit ihrem kompakten TOP-3-Gehéuse ebenfalls
glnstig auf Leiterplatten bei geringem Platzbedarf montier-
bar ist. Mit dem Dauergrenzstrom von 25 A eignet sich dieser
Typ besonders fiir Schaltnetzteile mit kleinen Spannungen
und mittleren Leistungen.

Bei allen Dioden reicht der Betriebstemperaturbereich von
—40 bis +125°C.

Kurzdaten der Schottky-Gleichrichterdioden BYS 21, 24 und 28

Typ Spitzen- Dauer- DurchlaB- | Warme-
sperrspan- |grenzstrom |spannung | wider-
nung Ug bei stand

DurchlaRR-
strom j¢
Uram Teav Rinsc
A \ A K/wW

BYS 21 45 1 0,55 1,0 |-

BYS 24 45 8 055 4,0 (30

BYS 28 45 25 0,55 15 1,2

Maximale Sperrschichttemperatur +125°C.
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Typ | Bestell-Nr. ( Lieferzeit
BYS 21 C67047-Z1339-A1 | Ab September 1981
BYS 24 C67047-Z1340-A1 } Ab Oktober 1981
BYS 28 C67047-21341-A1 lieferbar. 7
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BYS 41
BYS 42
BYS 51
BYS 76 )

Schottky-Gleichrichterdioden
Schottky Rectifier Diodes

Schottky-Gleichrichterdiodenin den
international verbreiteten Gehause-
formen DO-203AA (DO4),

DO-203 AB (DO-5) und TO-204 MA
(TO-3) erweitern unser bisheriges
Lieferprogramm.

Kurzdaten/Characteristics in brief

Wegen ihrer kurzen Schaltzeiten
und geringen DurchlaBverluste
werden Schottky-Gleichrichter-
dioden vorwiegend in getakteten
Stromversorgungen eingesetzt.

Schottky rectifier diodes in the inter-
nationally customary case versions
DO-203AA (DO-4), DO-203 AB
(DO-5), and TO-204 MA (TO-3)
extend our present type spectrum.
Owing to their short switching times
and low forward power dissipation,
Schottky rectifier diodes are mainly
used in pulsed power supplies.

Typ/Type ~Spitzensperrspannung7~ Dauergrenzstrom/ ~ DurchlaBspannung Waérmewiderstand/
Max. repetitive peak Max. mean forward bei DurchlaBstrom/ Thermal resistance
reverse voltage current Forward voltage at Rinic
Viaam Treav forward current ve/ir
\ A V/A K/W

BYS 41 45 30 0,55/30 2,0

BYS 51 45 60 0,6 /60 1,0

BYS 76 45 75 0,65/75 0,8

BYS 42 45 30 0,6 /20 1,4

Maximale Sperrschichttemperatur 150 °C/Maximum junction temperature 150 °C

BYS 41 (DO-4), JEDEC DO-203AA

BYS 51 (DO-5), JEDEC DO-203AB

BYS 76 (DO-5), JEDEC DO-203AB
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BYS 42 (TO-3), JEDEC TO-204M

Gehause: gemeinsame Kathode
Case: Common cathode

97



